|di

SCOLARSHIPS FOR DOCTORAL AND POSTDOCTORAL STUDENTS
2016
DAN DAVID FOUNDATION

Premio que en su presente convocatoria sera otorgado a un individuo que haya
contribuido de manera excepcional al desarrollo del campo de la Nanociencia y sus
aplicaciones en medicina, ciencia de los materiales y nuevas tecnologias. Se otorgaran
un total de veinte becas en diferentes categorias, diez de ellos a investigadores
doctorales o posdoctorales de todo el mundo y los otros diez se otorgaran a
investigadores de la universidad de Tel Aviv.

Requisitos Solicitantes:

Estudiantes de doctorado o postdoctorado de cualquier universidad del mundo, que
hayan dedicado los Ultimos anos de su carrera investigadora al campo de la
Nanociencia.

Tramitacion Solicitudes:

|. La solicitud debera realizarse a través de la pagina web de la Fundacién, donde,
ademas de los datos del candidato y de su supervisor, debera adjuntarse la
siguiente documentacion:

0 Curriculum vitae.

O Breve descripcion del trabajo doctoral o posdoctoral del solicitante.

0 Listado de publicaciones.

0 Documento de la universidad que confirme que el solicitante esta
registrado como doctorando o investigador postdoctoral y que su
investigacion esta aprobada.

0 Tres cartas de recomendacion.

0 Foto del solicitante.

2. Se recomienda que, ademas de por este medio, la documentacion requerida sea
enviada por correo ordinario a la siguiente direccién:
Ms. Smadar Fisher, Director, Dan David Prize
P.O.Box 39040 Tel-Aviv University, Ramat Aviv. Tel-Aviv 6997801, Israel.

3. Los interesados en presentarse a esta convocatoria deben ponerlo en
conocimiento de la Secretaria Técnica del IdiPAZ.

Cuantia: 15.000 US$.

Criterios de Evaluacion:

La organizacion garantiza la evaluacion de los méritos del candidato, sin discriminacion
por género, raza, religion, nacionalidad o afiliacion politica.

Plazo Presentacion Solicitudes: 10 de marzo de 2016.

Mas informacion:
Web de la Ayuda



http://www.dandavidprize.org/application-form
http://www.dandavidprize.org/scholarship-applications

